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Naelektrisanje materije
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Zakon odrzanja kolicine naelektrisanja
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Jedinica za naelektrisanje je Kulon (C).



Kulonov zakon

- y -

+—@ N 72 @@
-l a
(@) Odbijanje

<}—_,-e 9\ {2 e—T'D
- I
(H) Odbijanje

‘HGT'D 479’/2

(¢) Privlacenje

oh o

T2
=k e,
R =k,
L, o F,



2
okl oy

r 4,4,
=8.99-10°N-m?/C?

1

Are,
£, =8.85-10"°C*/N-m’

k:

I: — 1 q1(2:12
Areg, I




Elektricno polje

" < E
=
>$ + _
+ + / 'ol) +
Probno o £ 4 Elektri¢no t +
naelektrisa + + polje u tacki T
nje u P ok P T 4
+  Naelektr T
isano Tl

telo
(a) (h)

Jedinica za jacinu elektricnog polja
je N/C.
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Polje tackastog naelektrisanja
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Polje sistema tackastih naelektrisanja
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Polje na osi ravnomerno
naelektrisanog prstena

dg = Ads.

A je naelektrisanje po jedinici duzine
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Elektricna potencijalna energija
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Elektricni potencijal V

Elektricna potencijalna energija po jedinici naelektrisanja u datoj
tacki polja ne zavisi od probnog naelektrisanja i predstavlja
karakteristiku polja i zove se elektricni potencijal.
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Potencijal date tacke polja brojno je jednak radu koji izvrse sile
polja na premestanju jedinicnog probnog naelektrisanja iz date tacke
u beskonacnost.

Jedinica za elektriCni potencijal je Volt (V=J/C).



Elektricni napon
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Razlika potencijala izmedju dve tacke polja ili napon je brojno
jednak radu koji treba izvrsiti da se jedinicno naelektrisanje
prenese iz tacke A u tacku B.



Elektricni potencijal i elektricno polje
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Ekvipotencijalne povrsi
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Polazeéi od Cinjenice da je elektricno polje dato
gradijentom potencijala uvodimo nov nacin prikazivanja
polja pomocu ekvipotencijalnih povrsina.

Ekvipotencijalna povrsina u prostoru je skup svih tacaka u
kojima je potencijal jednake vrednosti.



Kapacitet izolovanog provodnika
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Kondenzatori

Elektricni kondenzator je sistem dva provodnika
postavljenih jedan pored drugog i naelektrisana
jednakim kolicinama naelektrisanja suprotnog znaka.
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&\(@Z/‘ Kapacitet od jednog farada

/”\\\vj/s\* ima kondenzator kome se
razlika potencijala promeni za
1V, kada se naelektrisanje

promeni za 1C.



Elektricni fluks.Gausova teorema
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Gausova teorema glasi: Fluks vektora elektricnog polja kroz proizvoljnu
zatvorenu povrsinu S jednak je algebarskom zbiru naelektrisanja unutar
te povrsine, podeljenim sa g,.



Plocasti kondenzator
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Vezivanje kondenzatora

Paralelna veza
Redna veza

Kada imamo vise kondenzatora u
strujnom kolu mozemo ih zameniti
jednim ekvivalentnim kondenzatorom,
koji ima ukupni kapacitet svih
kondenzatora.



Redna veza kondenzatora
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Paralelna veza kondenzatora

[ Terminal
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Energija napunjenog
kondezatora.Energija elektricnog polja

Proces punjenja kondenzatora je prenos naelektrisanja sa
obloge nizeg na oblogu viSeg potencijala. Pri tome se vrsi rac
nasuprot dejstvu elektrostatickih sila.
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